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应用说明 
光电装置的接口电路 
 
 
以下列举的是用于反射式或透射式组件的典型电

路。有关您正在使用的特定组件的规格，请查阅产

品目录。设计时，对于公布的光电流值（IL）应该

考虑有 25%减少的容差，这是由于短期的热效应和
长期 IRED（红外发光二极管）的降级退化所引起
的。 
 
举例 1：公式 
 
 
 
 
 
已公布的光电流值（IL）通常是在 Vce = 5V时进行
测量，并比在 Vce =0. 4V时所测得的相同参数约大
4倍。 
 
举例 2：公式 
 
 
 
 
 
V1 – SN7414的正阈值电压 
IIN – 在输入高电平时，SN7414所要求的输入电流 
 
举例 3：公式 
 
 
 
 
 
举例 4：公式 
 
在 TTL门电路的输入为 0.4V电压(Vce)的情况下，
TTL接口连接要求 1.6mA沉电流(IGATE)。例 4所示
的是用于将具有较低的门电流的光电子组件与

TTL门电路进行接口连接。 

 
举例 1：接口电路 
 
 
 
 
 
                           至其它逻辑电路 

                接地 

 
举例 2：接口电路 
 
 
 

 
至逻辑电路 

 

接地 

 
 
举例 3：接口电路 
 
 

 

 比较器 
 
至逻辑电路 

 
 
 

接地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1kΩ是常用的上拉电阻值, 同时也为TTL提供限流
保护。 

 
R3选择 
为使 TTL门获得最佳的抗噪声（抗扰性）和 Q1获
得最佳的切换性能，R3 应尽可能选择更小值。R3

值是 Q1的 HFE的函数和驱动电流（IL）可从光电

子组件获得。 
 
方程式 1 
 

 
 
方程式 2 
 

 
 
方程式 3 
 

 

 
方程式 4 
 

 
 
方程式 5 
 

 
 
R1选择 
R1值按下述作选择，以提供所要求的 IRED前向电
流： 
 
 
 
 
 
 

方程式 6 

 

设计举例 
该样例说明了使用标准 TTL 门电路接口连接
HOA1874-11透射式组件。 
 
举例 4：接口电路 
 
 

 
 
HOA1874-11参数 
IL = 3mA 最小值 在 IF = 20 mA VCE =5V时 
VF = 1.6 V 最大值. 在 IF = 20 mA时 
Q1 为 2N2222 (HFE = 60min) 
Vcc = 5.0 V （标称值） 
 
选择 R3 R4  

 
见方程式 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
见方程式 2 
 

 
 
见方程式 3： 
 

 
 
计算 R2 ： 
见方程式 4： 
 

 
 
见方程式 5： 
 

 

 
计算 R1 ： 
见方程式 6： 
 

 

 
可采用接近该值的标准电阻器。 
 
该电路在装有能提供输出电流高达 5 mA组件时将
运行得很好。 




